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1114ЕУ3, К1114ЕУ3 
Рабочая температура корпуса: 

для 1114ЕУ3: минус 60 ˚С ÷ 125 ˚С, 

для К1114ЕУ3: минус 10 ˚С ÷ 100 ˚С; 

Масса (не более): 1,4 г; 

Тип корпуса (ГОСТ 17467): 4112.16-15.01 

 

1 – опорное напряжение +5 В 

2 – инвертирующий вход 

3 – неинвертирующий вход 

4 – неинвертирующий вход 

5 – инвертирующий вход 

6 – частотная коррекция 

7 – регулировка паузы 

8 – конденсатор задания 

частоты 

9 – резистор задания частоты 

10 – коллектор 1 

11 – эмиттер 1 

12 – эмиттер 2 

13 – коллектор 2 

14 – напряжение питания 

15 – общий 

16 – блокировка 

фазорасщепителя 

Микросхемы интегральные в металлокерамическом корпусе. 

Предназначены для управления импульсными источниками 

вторичного электропитания. Применяются в качестве элементов 

внутреннего монтажа в радиоэлектронной аппаратуре 

специального (1114ЕУ3) и широкого (К1114ЕУ3) назначения. 

 

Электрические параметры при нормальной температуре окружающей среды 

Тип  

ИМС 

Остаточное 

напряжение, 

Uост., (%/В) 

Ток закрытой 

микросхемы, 

Iз, (%/А) 

Длительность фронта 

импульса выходного 

тока, 

τф., (нс) 

Ток 

потребления, 

Iпот., (мА) 

Температурный 

коэфф. опорного  

напряжения, 

 αθUоп., (%/˚С) 

Опорное 

напряжения, 

 Uоп., (В) 

Нестабильность по 

напряж. источника 

опорного напряж., 

 КUоп., (%/В) 

Длительность среза 

импульса выходного 

тока, 

τф., (нс) 

 
Uпит. = 9 В 

Uком.вх. = 10 В 

Uпит. = 9 В 

Uком.вх. = 40 В 

Uпит.=9 В,Uком.вх.=10 В 

Iвых.=200 мА,fком.=400 кГц 

Uпит. = 36 В 

Uком.вх. = 10 В 

Uпит. = 9 В 

Uком.вх. = 10 В 

Uпит. = 9 В 

Uком.вх. = 10 В 
Uп1 = 10÷40 В 

Uпит.=9 В,Uком.вх.=10 В 

Iвых.=200 мА,fком.=400 кГц 

1114ЕУ3 1,5 50 200 15 0,01 4,7÷5,3 0,05 200 

К1114ЕУ3 1,5 100 200 15 0,015 4,6÷5,4 0,05 200 

Максимальная рассеиваемая мощность – 0,8 Вт 

Диапазон напряжения питания – 9÷36 В 

Входное коммутируемое напряжение (Uком.вх.) – 2÷ 40 В 

Выходной ток (Iвых.)    ≤ 200 мА 

Частота коммутаций (fком.) – 4÷400 кГц 
 


